MIKROELEKTRONIKAI
VALLALAT

1024 BITES SZTATIKUS MOS
RAM ARAMKOR 2102APC

Fébb jellemz8k

— Egytapfesziiltséges, +5 V.

— Kozvetlen DTL/TTL kompatibilis.

— Sztatikus mtikodés, orajel, vagy frissités sziikség-
telen.

— Haromallapotu kimenet — busz illesztéshez.

— A bemenetek sztatikus toltéssel szemben védettek.

A 2102APC csalad nagysebességii 1024 X1 bites szta-
tikus RAM, N-csatornas MOS technologiaval. M-
kodtetéséhez orajel, vagy frissités nem sziikséges.
Adatkiolvasgskor a memoria tartalma nem toérlédik,
a kiolvasott adat polaritasa a bemeneti adattal azo-
nos. A haromallapotd kimeneteket vezérl6 engedélye-

z6 bemenet (CE) egyszeri memériabdvitést tesz lehe-
tGvé. ’
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Kornyezeti hémérséklet
tizem kozben 0 °C...70 °C
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(foldhdz képest)
Teljesitménydisszipacio

-05V...+7V
1w

176

1325 Budapest, Pf. 21
IV., Féti at 56.
Telefon: 691-100
Telex: 22-7306

MEGJEGYZES:

A maximalis hataradatok olyan adatok, amelyeket
meghalad6 terhelések esetén az eszkdz véglegesen
meghibssodhat. Nem jelentik az eszkdzok ezen érté-
keken torténé hasznalhatosagat.
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Miikoédési feltételek
Tépfesziiltség (Vee) 4,75V...5,25 V

Bemeneti alacsonyszint(i

fesziiltség —0,5V...4+0,8 V

Bemeneti magasszint( fesziiltség 2,0 V...V
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Kapacitas
Ty=25 °C, f=1 MHz
. \ Hatar |, .
Jeloles Parameter ) Egyseqg Feltetelek
Tip. Max.
CIN Bemeneti kapacitds 3 5 pF  {Osszes bemenet Vy =OV
C‘OKU‘T Kimeneti kapacitas 4 6 pF {Vp=0V
SZTATIKUS JELLEMZOK
Ty=0...70°C, Vee =5 V 4 5%, amennyiben nincs més eldirva.
, , Hatar Egy- ,
Jelgles Parameter . =9y Feltetelek
‘| Min.  Max. | S5€9
Iy Bemeneti aram 10 | mA JVN=0...5,25V
Lo |Kimeneti s‘z‘i,vérgési 5 ' MA CE=2V, Vgur=2,4V
aram ‘
! Kimeneti szivargasi : : ' CE- v, :64V
LOL dram ‘ 10 MA E=2V, VouT=0, '
‘ Osszes bemenet 5,25V
LN 1y Kimenet nyitott
’CC Taparam 45 mA TA:25°C 7
Osszes bemenet 5,25V
s s Kimenet nyitott
icc Taparam . 50 mA {T,=00C
v Kimeneti logikai- lar =21 mA
OL "Ou szint Ollf V OL i
'Kimeneti logikai \ v 1A= -100 NA
VoH ' Tszint 2,4 v OH u
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DINAMIKUS JELLEMZGK (SZABVANY TERHELESSEL)

Tp=0...70 °C, Vee=5 V5%, amennyiben nincs més eldirva.

Olvasasi ciklus

4 | 2102APC-2 2102APC |[2102APC-4 |2102APC-6 |[Egy-

s Parameter : ‘ |gd
lés g
| Min, @ Max. !} Min. Max, { Min. Max. | Min. Max, |

1RC |olvasdsi ciklusidd | 250 350 450 650 ns

in  [Hozzdiérési idd 250 350 | {450 650 | ns

CE-181 szamitott

S .1 1 .. W 13 : |
tco hozzaferesi ido 0 180 230 400 | ns

» El"ozg‘adqtuéryé- ‘_ ‘ '
tons nyessegi ido cim= |40 40 40 150 ns
valtashoz viszonyitva :

El6z0 anl_ierv’enyeS{ « ! \
ton? segi ido CE vélto- o ¢ 0 { o 0

1 1] . ] ns
zasahoz viszonyitva

PR | T
oM Szabvanyos terheles

EE CHIP  Viy ____i‘tCO"ﬂ
ENGEDELYEZES v,

VoH
Dout

oL
MEGJEGYZESEK:
® Idé6zitéshez bemeneti referenciafesziiltség: 7 1,5V " T
@ Kimeneti magas szinthez tartozé referenciafesziiltség: Vou=2V
@ Kimeneti alacsoﬂﬁy szinthéz tartozo féferenciafeszﬁltéég: VO‘;:O;S Voo
@ Bemeneti fel- és lefutdsi idék: ' 10 ns
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frési eiklus

Je.l'd- 1 { 2102APC-2| 2102APC 2102APC-4 1 2102APC-6 | Eqy- |

les ‘Parameter Min. Max. {Min. Max. | Min. Max. [Min. Max, | segq
twe |irasi ciklusidé 250 350 450 650 ns
Cimzés és iras v
taw |kezdete kozotti 20 20 1 20 200 ns
idd , .
RI'W 1mpulzus o '
We | Szélesség 180 | | 250 300 400 ns
twr |irds feleledési idd 0 0 0 { 50 ns
Adat fenntartasi -
tDW ldo R/W valtoza- | 180 250 - 300 | 450 1 ns
| sdig
Adat RIW vegetol
tbH | szamitott tartasi | 0 0 0 20 ns
"1do
t CE fenntartasi : . |
CW | id8 R/ W vdltoza- | 180 250 300 550 ns
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OIN le adat Y adat stabil véiltozhat
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MEGJEGYZESEK :
@ Idézitéshez beineneti referenciafesziiltség: 15V
® Kimeneti magas szinthez tartozo referenciafesziiltség: Vou=2V

® Kimeneti alacsony szinthez tartozé referenciafesziiltség: Vg, =08 V
@ Bemeneti fel- és lefutdsi idok: 10 ns

Juhdsz Laszlé

Bdrmely alkalmazistechnikai kérdésben a MEV Félvezets Agazat Fejlesztése készséggel dll felhaszndldink
rendelkezesere (Telefon: 692-800/2337 mellék).
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